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Titel der Erfindung

Auswahlanordnung flr auf einer Leiterplatte bestlckte EPROM

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung ist in allen Geriten und Anlagen der elektroni-
schien Datenverarbeitungstechnik énuendbar die Speicherplati-
nen (bestiickte Leiter latten) mit mehreren EP20Y, d. h. in
einenm speziellen Progreamiervorgang durch Organisierung von
vom nornalen Arbeitsregime adwelchenden elektrischen Sonder-
Sedingungen nit Information beschreibbare und bei Bedarf
ebenfalls durch i Bedingungen

ie Cewdhrleistung von speziellen
wieder lOschbare Speicherschaltkreise, enthalten.
Charakteristik der bekannten technischen Ldsungen
2el einem bekannten EPR0ON, auf dessen Parameter in weiteren

Bezug genomnmen wird, kann durch Anlegen einer Programmierspan-

3

ie wesentlich hoher als die Betriebsspannung beinm Lese;

curch die Adressie-

crden. Die Adressierung lber Adredleitungen erfolgt
syteweise, die der "0° entsprechenden Bits eines Dytes werden
Gber O Datenleitungen vorgegeben. Bei angelegter Progranmier-
stannung wonnen ces welteren Steuerinformationen an den Chin-
seleitier- und AngGRgSSLClVlCPU“TSClh Gngen des EPROL ent-

n .

einzuschreiben ist, ob cine Kontrollesung d



3]

Information durchgefiihrt wird oder ob die Programmierung
unterbrochen ist. Beim Programmieren liegt an den beiden
genannten Steuercingéngen im Vergleich zu den Lesevorgingen
das entgegengesetzte Potential an. Mur beim Lesen sind die
Dateneingénge/-ausginge des EPROM qlederohmig und liefern den
vy

dem Speicherzelleninhalt entsprechenden Uert auf die

]

angeschlossenen Leitungen, in den anderen Fdllien sind die
Ausgédnge hochohmig (3-state-Ausgénge) gesteuert. DJurch
Adressenweiterschaltung und Anlegen der den Adressen zugeord-
neten Datenbytes werden nacheinander alle Zellen des EPRON
orogrammiert.

Die Programmiebspa“nung mufl dabeil fir jede Zelle eine ilin-
destzeit anliegen, die die Zeit fir den nornalen Speicherlese-

zv!'ilus erheblich Ubersteigt, z. B. Soeicherzykluszeit einige

(&}
(&)

3

o

10C ns, Lange des Programmierimpulses dagegen mindestens
s. Dic Betriebsspannung des bekannten EPROI

23
cr

e

ct
[ H
m

Progrannierspannung dagegen 25 V. Geldscht werden

allgeneinen durch UV-Bestranlung.

Oie Organisation des beschriebenen Programmiervorganges der
PRO& ist prinzipiell auf spezielle Programmiergerate

ausgerichtet, die die Einschreibbedingungen einschliefllich

Adressenauswahl und die Bedingunge as Kontrollesen ge-

n
wihrleisten und nmittels derer die EPRCM programmiert werden.

1

rach der Programmierung werden die EPROM in die Gerdte bzw.
Anlagen, fGr die sie bestimmt sind, eingebracht. EPRQON, deren
n eingeldtet. EPRCH,

Information sich nicht mehr #dndert, werd
die ab und zu umprogrammiert werden mis
S

Fassungen aufgesteckt. Letzteres ist der Normalfall, da nicht
o

nehr umzuprogrammierende EPROM bei groBeren Stlckzahlen auch
gurch billigere RCM mit einer festen internen Informatiocns-
struktur ersetzber sind.

Oft kommt es jedoch vor, dabd bereits fest eingeldtete LPRIH
oder RO sich als fehlerhaft erweisen, z. 3. durch Fehler in
EPRON (ROK) selbst, aber auch infolge von durch den
cinsatzzweck notwendige Informationsinderungen. leshalb wurden



bereits Einrichtungen zur operati
haften Speicherzellen vorgeschla
So ist eine Ldsung mit einem Hilfsspeicher (z.
bekannt, der die richtigen Informatio

AdrebBumsetzer, der jedesmal anste

1
Information aus dem R0i die richtig

nformation aus dem RAN
ausliest (DE-AS 26 46 162). Eine andere bekannte Ldésung weist
einen Hilfssoeicher, cinen AdreBumsetzer und czinen Prioritits-

kodiecrer zur Festlegung von Prioritdten bei mehreren zu
ersetzenden fehlerhaften Informationen auf (DE-AS 25 46 1563).
Bel einer weiteren bekannten Ldsung erfolgt die Speicherung
der richtigen Informationen in einem Arbeitsspeicherteil. Eine
Adressennmodifikationsanordnung ersetzt die fehlerhafiec Inf
mation im Festspeicherteil durch die richtige Information
dem Arbeitsspeicherteil (DE-AS 24 81 527).

Bekannt 1st auch eine Reserv1ﬁ"u1g von Vorratszellen im RO

die bei Bedar? anstelle der nNlerhaften Zellen @it den
richtigen Informationen beschrieben und wihrend der Opera-
tionsabarbelitung angesteuert werden (DE-AS 29 34 9756).

Eine andere bekannte Einrichtung (DE-AS 22 43 691) seschreibt

ein gesondertes Cerit, das in der Progra i

erprobungsphase mit einem einen EPROM-Speicher enthaltenden
Steuergerdt verbunden ist und einen speziellen RAl besitzi, in
den wihrend dieser Erprobu zzit die Infornmationen operativ
gespeichert sind. Mach ausrcichender Erprobung bzw. Uberpri-

ramms werden diess Informationen mittels einer

ungseinrichtung in den endgiltigen EPRON-Sneicher
n

upertragen und das gesonderte Gerat mit Speicher und Uber-
tragungseinrichtung abg onelt.

Es ist auch schon vorgeschlagen worden (/P GOGF/2533 023.83),
zum Einschreiben von Infermationen in EPROL, die im Serdt, in
dem die zPROY bestickt sind, vorhandenen Baugruppen, wie
Prozessor und Leltwerk, Cperativsoeicher und Programmspei-
cheransteuerungen, Taktzentrale, Speicherzellenadressiervor-
richtung mit Adrefleitungen, Speicherchipselektierung,



Speicher chipausgangsaktivierung und Datenleitungen fir die
Programmdierung zu nutzen, mit dem Ziel, dic EPRON mit wenig
Zusatzaufwand im eingeldteten Zustand zu progr ammieren. Zur

Steuerung des Programmiervorganges w rden bel diesem Vorschlag
redundante Adressen, sog. Leeradressen, genutzt.
Die vorangehend genannten Lésungen sind inm ersten Teil

£

tilfsmittel, die gesch en wurden, weil man davon ausgeht,

€.

af

dab CPROM im eingelOteten Zustand nicat progranmierbar sind.
Die auswechselbaren EPROL flhren andere rseits zu Kontaktle-
rungsproblemen an den Fassungen. Ferner sind die LOsungen
aufwendig, indem sie zusitzliche Speicherplatzreserven,
susitzliche Gerate fir die Inbetriebnahmephasc u. a.
benbtigen.

Andererseits sehen die bekannten Ldsungen, bei denen viele au

werden kénnen, vor, dad die Steuereingdnge Ober Stecikverbtinder

nach auben gefinhrt sind, um sic VoD aulen nit 1ilfe elnes
cesonderten Programmiergerates 1 Prograﬂmierprozeﬁ ynter-
schiedlich zum normalen Lesereglae sceuern Zu Yonnen, @it den
Machtell vieler no 3 {isse und domit

der Erfindung

\.I
r——-r—a

N
(D

der Erfindung ist die Schaffung einer Anordnung zZur Aus-
wahl von auf einer Leiterplatte bestlciiten PRON fir das Le-
sen und Progranmmieren ihrer Informationsin t
schaltungstechnische Aufwand zur Auswahl der EPRQOL weltgehend
minimiert ist. £s sollen viele auf einer bestickten Ltelt
platte u P

n
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tlatrix aus EPROH-Reihen und EPRON-Spalten bilden, wobel ein
Teil der héherwertigen AdreBleitungen sowohl beim Lesen als
auch beim Programmieren Uber Dekoder zur Bildung einer 1-aus-
n-Darstellung oder als ein eine l-aus-n-Darstellung enthal-
tendes Leitungsbindel Gber eine Umschalteinrichtung mit den
Chipselektiereingdngen der EPROM-Reihen verbunden ist und
eine von ihnen gemdB der 1l-aus-n-Darstellung auswdhlt, wahrend
der andere Teil der héhcrwertigen AdreBleitungen als 1-aus-n-
Darstellung direkt oder dber einen Gruppendekoder zur Bildung
der l-aus-n-Darstellung beim Lesen mit den Ausgangsaktivie-
rungseingdngen der EPROM-Spalten und beim Programmieren (ber
durch diese AdreBleitungen gesteuerte Schalter mit den
Programmiereingdngen dieser EPROM-Spalten verbunden ist und
diese auswéhlt.

n

fte Details der Erfindung sind den Punkten 3
n

Es wird als vorteilhaft eingeschdtzt, dal auf der mit EPROMU
bestiickten Leiterplatte selbst mit vertretbarem Aufwand sowonl
die Speicherzellen- als auch die Schaltkreisauswanlschaltungen
fir den normalen Lesebetrieb sowie fir den Progranmierbetried
durch weitgehend identische Schaltungsteile als relativ abge-
schlossene Einheit realisiert werden. Dabel werden nur die
Anschlilsse fir Leitungen mit dem AdreBlkode und fir die

erhéhte Programmierspannung, verbunden mit wenigen Program-

miersteuersignalen, nach auben gefuhrt.
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Ausfihrungsbeispiel

Die Erfindung wird nachstehend an einem Ausflhrungsbeispiel
néher erléutert. In der Zeichnung zeigen:

esen und’Programmieren von In-

ROL (EPROM1I ... EPROM32) mit einer

i
Fig. 1 eine Anordnung zum L
formationen in 32 EP
Gesamtkapazitét von 64 Koyte, die zusammen @it den
EPRON auf einer Leite
Fig. 2 einen bekannten S l:er zur
mierspannung.
Es wird davon ausgegangen, dcd die EPRON im eingebauten Zu-
stand gelOscht werden konnen, indem das LOschen durch Bestrah-
lung der bestickten Leiterplatte mit UV-Licht erfolgt und
Schirme mit den Loschfenstern der EPROM angepabten Aussparun-
r

gen beim selektiven LOschen bestimmter EPRCON zum Einsatz
kommen. YWeiterhin wird davon ausgegangen, dab belannte
Schaltungen vorhanden sind, dic Gber AdreDleitungen AD ... Al3
des Adrebbusses AD ein bestimntes Byte aus der ticnge der G4

u
KB8yte adressieren, die Uber cdie Datenleitungcn 0BO ... D37
Datenbusses D35 die auf den iert "0 umzuprogrammierenden Bit

cines adressierten Bytes vorgeben und die ein den Lesev

O .‘_‘3

3
OLJ

Z)

a o

Rennzeichnendes Lesesteuersignal auf Steuerleitung /D, 1

axtiv, und ein den Programmiervorgang kennzeichnendes
e

Programmiersteuersignal auf Steverleitung /PR, low-aktiv,
liefern. Diz Progranmmiersteuersignale auf Steuerleitung /PR
entsprechen der Lénge der Programnierinpulse (50 ns s5ei denm
als Bezugsbeispiel dienenden, bekannten EPRCHM-Typ 2715).
Solche Programmiersteuersignale &drnnen durch Zeitschaltungen
erzeugt werden, insbesondere Ist eine bereits weiter vorn
rwdhnte Schaltung bekannt, die einen programmgesteuerten

Prozessor (CDU Schaltireis) mit Wartesteueru
und einen zecitde
Serschaltireis CTC enthilt.

N3 i~y Tl + 3 3 A = v 3 : .3 3
Ule Chipseleitiereinginge CE und die Ausgangsaktivierungs-
2

c -onne o s 3
eingénge OC der EPNON sind bein Lesen (in diesen Falle liege
D ' 3 ~ ! !‘). D omd- ~ =
an vrogranmiereingang UPR normale SBetriebsspannung 3 V an) und

bein Kontrollesen (an UP? lien



beim Pegel low und beim Programmieren (an UPR liegt 25 V) bein
&nge

Pegel high aktiv. Die Anstnueroﬁdlncungen an den Eingangen CE,
OFE und UPR der EPROM beim Lesen (Mur-Lese-Betrieb, UPR = 5 V)
und Programnnieren (UPR = 25 V) zeigt die‘folgende Tabelle
CE OE UPR Operation

L X 5 V Datenausginge hochohnig X = peliebig

X L 5V i " CE = L: Zustand
0 0 5V Lesen geringen Lei-

L L 25V Programnleren o stungsverbrauchs
0 0 25 Y Kontrollesen . im EPROM (Schlaf-
d L 25 Datenausgénge hochohmig zustand

L 0 25 V Datenausgédnge niederohmig,

verboten

Bei angescnalteter Betriebsspannung 5 V ist der EPRCH nur dann
selektiert, wenn CE = OE = 0. Bel angeschalteter Progranmier-
spannung 25 V wird der EPROM programmiert, wenn er durch CE =
OE = L ausgewahlt ist. Die Umschaltung zwischen 3 YV bein Lesen
und 23 V beim Programmieren erfolgt durch die Echalter S10 ...
S13 zur Zuschaltung der Programmierspannung. Diese Schalter
sind in der Regel nicht auf der bestlckten Leiterplatte unter-
gebracht, sondern in einem gesondcrten Programmierhilfsmittel
PRG, wie es durch die gestrichelte Abtrennung in F

deutet ist. Dieses Hilfsmittel wird {ber die vier Programni
(R
U

leitungen UPO ... UP3 und iber die vier Leitungen UPRO ...
UPR3 eines Gruppendekoders 3203/2 beim Progranmieren an die
latte angeschlossen. Damit sind acht Leitun-

bestickte Leiterp
gen in z. B e
nimele Leitungszahl fC

auch die 0

w
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Zusatzaufwand vertretbar ist bzw. direkt im Speichergerit
selbst programmiert werden soll. Letzteres bedingt eine
entsprechende Losung fOr das Léschen der EPROH. Die Auswahl
ciner Speicherzelle belm Lesebetrieb (Lesen und Kontrollesen)
vollzieht sich folgendermaBen: Autf den AdrebBleitungen AO ...
A15 ist die Speicherzellenadresse eingestellt. Die niederwer-
tigen Adrefleitungen AQ ... A10 werden im Ausfihrungsbeispicl
mittels zweier Schaltkreise 6 3 Inverter DLCO-D verstirikt. Cie
Ausginge dieser Schaltkreise speisen die Adrebleitungen /AQ
/A10, die als Busleitungen sténdig an die AdreBeingénge
jedes EPROM gefiihrt sind. Falls die AdreBleitungen schon Uber

geeignete Quellen gespeist sind (entsprechend den Zeitforde-

rungen an die Umladezeit fir die Eingangskapazitdten cer
EPROM-Einginge), kinnen die beiden Schaltkreise 0LOO4D
entfallen.

Fin Teil der ndherwertigen Adrell
einen crsten Gruppendelkoder 8205/1
dekoder 82G5/1 schliisselt die Si
All, A12, Al13 in eine l-aus-n-Darst
1-aus-8. Fir den als Gruppencekoder
8205 ist ¢

der Kombination cer Signale der an die Eingdnge ge
Adrefle} e
anderen L.
nicht gesteuert zu v

p
seinen Steuereingéngen angedeutet ist:

1
tungen 32C:
direkten Ausgang

aNOn 1 e 3 t 3 ~ LA A PiS M3
8233, verbunden. Beide besitzen 3-state-Ausginge. Die
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Steuereingénge STB beider Schaltkreise liegen an L, was
bedeutet, dab die Eingangsinformation von den an den Laten-

eingdngen angeschlossenen Leitungen /CSC ... /CS7 stiéndig

Ubernommen wird. Die Datenausgédnge CC ... C7 beider Latc
Schaltkreise sind als Busleltungssystem verdrahtet. Die Aus-'
gdnge der Umschalteinrichtung 8232 werden beim Lescn wirksasm,
indem die beim Lesen aktive Steuerleitunc /RD an dex
Ausgangsaktivierungseingang OE angeschlossen ist, die Ausgénge
der Umschalteinrichtung 8283 werden beim Programnieren
wirksam, indem die beim Programmieren aktive Steuerleitung

/PR an den Ausgangsaktlvierungse'nﬂang OE angeschlossen ist.
Im Ruhezustand ist /RD = nd /PR = L, die Ausgénge cer einen
Umschalteinrichtung 8282 sind somit wirksam, die der anderen

Umschalteinrichtung 8283 hochohmig. Die beiden Schaltkreise

’1)

bilden sonit eine Umschalteinrichtun

[$o

fir die Umschaltung der

[©)
o}
(@]

Signale auf den an den Datenausging C ... C7 angeschlos-

senen Leitungen vom Direktwert in den invertierten Uert. Jede

der Busleitungen an den Datenaus sgidngen CO ... C7 ist an Chip-
clektiereinginge CE einer EPROM-Reine angeschlossen, wobe

die EPROM fiktiv (d. h. es @

L')

u
eometrischen Anordnung auf der Lel
in einer Matrix angeordnet gedacht
EPROML ... EPROLI4, EPROMS ... EPD
EPROML ... EPRCH29, EPROM2 ... EPRON3C usw. Damit wird jeweils
eine EPROM-Neihe fir das Lesen selektier:t, eal R

Reihen sind gesperrt.

Ein zweiter Cruppendekoder 8205/2 ist fir die Selektion der

EPROM-Spalten vorgesechen. Die Signale auf den Adredleitungen

e
Al4, Al5 werden Seim Lesen in eine low- ktive l-aus-n-Sarstel-

lung (eine der Leitungen = 0) auf den b rksamen
Ausgangsleitungen /OEOQ ... /CE3 des zweiten Gruppendekoders
unkodiert. Jecde cer Ausgangsleitungen /OE0 ... /OE3 ist an die
Ausgangsaktivierungseingénge CE einer EPROM- te angeschlos-

Spalte S
sen und selektiert diese, falls auf Inr das Signal O anliegt,
a 1



Oer am Kreuzungspunkt der angesteuerten EPROM-Reihe und
EPROM-Spalte befindliche EPROM ist somit beinm Lesen
ausgewdhlt. Die innerhalb ces (ber die hoherwertigen Adred-
leitungen All ... ALl5 ausgewdhlten EPROM durch die nieder-
wertigen Adrebleitungen AC ... A10 ausgewihlte Speicnerzelle
‘liefert ihren Informationsinhalt auf den Datenbus 0B mit den
Datenleitungen D3O ... D37,
Die Auswahl einer Spcicherzelle bein Prograommierbetried voll-
zieht sich folgendermaBen, wobel nur die Abweichungen zum
Lescbetrieb beschrieben werden. Es wird Gber dic beim Program-
micren aktive Steuerleitung /PR der Schaltkreis 3233 durchge-
schaltet, der die negierte Darstellung der Eingangssignale aus-
gangsseitig erzeugt, also einer der Datenausgénge CO ... C7
fihrt eine L, alle anderen 0. Damit ist {ber die angeschlos-
senen Chipselektiereinginge CE eine der EPRCM-Re
Prograommieren ausgewZnlt. Die Auswahl der EPROM-Spalte erfolgt

inhen fir das

wie peim Lesen mit dem zweiten Gruppendeikoder 8205/2 oder

3
ev:l. dessen Nachbildung im Programmierhilfsmittel PRG. An den
d

geflinrt, das durch Negation des Steuersignals /PR entstent,
wie es in Fig. 1 durch VYerwendung einer Stufe eines der beiden
Schaltkreise DLOC4D dargestellt ist. Dadurch sind die Aus-
gangsleitungen /OEC ... /0F3 des bein Lesen wirksamen Aus-
gangsleitungsbindels des zwelien Gruppendekodars $205/2
gesperrt, d. h. alle ouf L gestellt. Die l-aus-n-0a irstellung
erscheint in den beim Programmieren wirksamen LeitunJen UupPRC
... UPR3 des zweiten uruppendekodePSVSZOs 2, indem eine dieser
Leitungen O, die znderen aber L fiihren. Dizse Leitungen UPRC
... UPR3 steuern einen der den EPRCIU-Spalten zugeordneten
Schalter S10 ... S13 in der Form, dabd er cdig an selned Ausgang
abgegebene Spannung von 3 v auf 25 V umschaliei, solange die
Steuerspannung O am Steuereingang anliegt.

iz Schalterausginge SING T1T Progrennierleitungen UPOD ... JP3
versunden. Jede Programnisrleitung stellt cine Sammelleitung
dar, dic alle Progremmiereinginge der EPRONM einer Spalte



miteinander verbindet. Die Programmierspannung wird nur der

ausgewéhlten EPROM-Spalte zugefihrt. Die EPROM aller anderen
EPRON-Spalten befinden sich in dem durch die zweite Zeile der
Tabelle angegebenen Zustand (OE = L, UPR = 5 V), ihre Ausgénge
sind hochohmig. Damit wird nur der EPROM, der sich am Kreu- |
zungspunkt'von iber die Ausginge der Umschalteinrichtung 8233
ausgewihlten Reihe und der Gber die Progranmmierleitungen aus-
gewéhlten Spalte beinm Programﬂler n, je nachden, iber welche

-

Alil ... Al5 die Ansteuerung

IJ

der hoherwvertigen Adrebleitung

)

erfolgt, ausgewdhlt. Die innerhalb dieses EPROL ber dic
niederwertigen AdreBleitungen A0 ... A10 ausgewd@hlte Spei-
cherzelle empféngt das Datenbyte, das vorgibt, welche seiner
Bits auf O zu programmieren sind, Uber den an die Datenein-
génge/-ausgénge des EPROM angeschlossenen Datenbus DB.
Schalter S10 ... S13 der Art, wie sie fdr die Zuschaltung der
rs dert werden, sind als bekannt
tzt. Das Prinzip siner bekannten Schaltung mit Hilfe

S
nannungsregler-Schaltkreises MAA 723 nit seine

fods

echend beschalteten £in- bzw. Ausgédngen 1 ... 10 ist in

@
jo]
o
lo')

Fig. angedeutet. Die Eingangs-/Ausgangsbeschaltung erfolgt
durch die Wiederstédnde R1 5is RS und durch die
Ci, C2. UPRO ist der St

)

des zweiten Gruppendek

uereingang vom Ausgangsleit

e u
ders, UPQO der an die Programmierleitung

Der Lesebetrieb ist die normale Betriebsart. Es 1
Geriten wesentlich, zur Verringerung des Energieb
7 o] V)
h

r e
EPnOLi-Sneicheranordnung weitgehend den Schlafzustand (CE = L)
. Lnung .
r

Sci

Strombecdarfs ist erreichher, wenn am ersten Grupsendekoder
9205/1 Uber einen der Stevercinginge E1, E2, E3 nur der
Lesevorgang strobiert wird.
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1Y

gem&B der 1-acus-n-Darstellung auswihlt, wihrend der andere
Teil der hdherwertigen AdreBleitungen (A14 , A15)
1-aus-n-Darstellung direkt oder Uber einen Gruppendeiroder
(8205/2) zur Bildung der i-aus-n-Darstellung beinm Lesen mit
den Ausgangsaktivierungseingéngen (CE) der EPROM-Spalten
(EPROM1 ... EPROM29, EPROMZ ... EPRON3C usw. ) und bein Pro-
grannicren Uber dulcﬁ Giese Adrefleitungen aesbeuvrte
Schalter (510 ... S13) mit den DPOQPcHWlEF“lﬂgJﬂ (uePR)
£

dieser EPROM-Spalten verbunden ist und diese auswihl

Anordnung nach Punkt 1 und 2, <dadurch gekennzeichnet, dab

die von einer Adressiereinrichtung kommenden niederwertigen
AdreBleitungen (/AOD ... /AlO bzw. unverstdrkt A0 ... Al1D)
mit den AdreBeingingen der EPROL je AcdreBstelle dber eine

£iir den Lese-~ und Programmiervorgang gemeinsane Leitung
verbunden sind uncd daB ein Teil der héherwertigen Adreblel-

tungen (Ax1l, AlZ, A13) an einen ersten Gruppendelioder
(8205/1) gefinrt ist, dessen Selektierausgange (/cso ...
/CS7) mit den Singdngen von abhingig vom Lesevorgang (/22 =
0) oder vom Programmiervorgang (/PR = 0) gesteuerten
Umschalteinrichtungen (3232, 3233) verbunden sind, und soO

e

(323
gesteuert deren Ausginge (C
tentiale (high = L oder 1o

mieren fihren und jeweils nit den Chipselcktlercingangen
(CE) einer EPRCi-Reihe (EPROMI ... EPROUA, EPRONS ...
EPROMS usw.) verbunden sind und dab ein anderer Tell der
hoherwertigen Adrellelitungen (A14, AZ3) an einen zweiten
Sruppendekoder (8205/2) geflnhrt ist, dessen beinm Lesen
wirksam gesteuertes Ausgangsleitungsdindel (/OEO ... /CE3)
die Ausgangsaktivierungseingénge (CE) von EPROM-Spalten
(EPROM1 ... EPRONI2Q, EPROMZ ... EPRCLED usw.) speist,

gegen das beim Progranmieren wirksan gesteuertie

P20 ... UPN3) des zweiten

-
Ausgangsleitungsbindel (UP
Gruppendekoders o
bestlickten L

e
[ STl e 3 3 { !5 2 Al - 14 P
(510 ... S13) gefihrt ist und die Schalterausginge ubey
o] ]
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